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Abstract (en)
The appliance has at least one hollow cathode chamber (32) surrounded by a hollow cathode (12) and a high frequency power supply. The cathode
has at least one inlet (15) for the gas used and an anode adjacent to one of the cathodes. Cathode and anode have holes (6,7) which face one
another and through which the plasma jets (5) pass from the hollow cathode chamber into a process cell. The appliance has several separate
individual hollow cathode chambers and each allocated to a plasma jet. The hollow cathode chamber can be divided into a number of separate
individual chambers to form individual cathodes each with its own gas inlet

Abstract (de)
Dargestellt und beschrieben ist eine Vorrichtung zur Erzeugung einer Vielzahl von Niedertemperatur-Plasmajets (5) mittels hochfrequenter Leistung
unter Ausnutzung von Hohlkathodenentladungen in mindestens einer Hohlkathodenkammer (32), die von einer Hohlkathode (12) umgeben ist, die
eine EinlaBoffnung (15) fur ein Arbeitsgas umfaf3t, mit wenigstens einer der Hohlkathode (12) benachbarten Anode (11), wobei die Hohlkathode
(12) und die Anode (11) gegeniiberliegende Offnungen (8, 7) aufweisen, durch die die Plasmajets (5) von der Hohlkathodenkammer (32) in einen
ProzeBraum (33) gelangen. Aufgabe der Erfindung ist es, eine derartige Vorrichtung zu schaffen, die eine homogene Disposition einer funktionalen
Schicht (25) auf einem bahnférmigen und gegebenenfalls temperaturempfindlichen Substrat (24) erméglicht. Die Aufgabe wird dadurch geldst,
dafB die Vorrichtung mehrere separate Hohlkathodenkammern (32) umfaBt und jedem Plasmajet (5) jeweils eine Hohlkathodenkammer (32) als
Entladungsraum zugeordnet ist. <IMAGE>
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